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3

ВСТУП

Вивчення  властивостей  полімолекулярного  орієнтаційно  упорядко-

ваного пристінного епітропного рідкокристалічного  (ЕРК)  шару необхідно

для розвитку теоретичних уявлень про природу цього стану, удосконалення

його  якісної  фізичної  моделі,  і  зокрема  ЕРК  шарів  н-алканів  як  основ

мінеральних мастил, для вирішення практичної задачі управління процесами

тертя в механізмах [1,2].

Мета даної роботи: користуючись теоретичною моделлю ЕРК фази та

експериментальне  вивчення  властивостей  ЕРК  встановити  залежність

товщини  ЕРК  шарів  11-ти  гомологів  (з  них  7  експериментально  не

досліджувалися) ряду алканів від номеру гомолога та довжини молекули.

Були поставленні задачі:

1. Встановити  теоретичні  температурні  залежності  «рівноважної»

товщини ЕРК шарів, існуючих на металі, 4 гомологів ряду н-алканів.

2. По  цим  залежностям  Для  декількох  безрозмірних  температур

розрахувати  значення  модельної  «рівноважної»  товщини  ЕРК  шарів  на

металевій пластині цих гомологів.

3. Отримати графіки залежності теоретичних товщин ЕРК н-алканів

від номера в гомологічному ряді.

Робота складається з трьох частин. В першій частині представлений

об’єкт  дослідження,  його  властивості  та  методи,  якими  проводились

дослідження.

У  другій  частині  представлені  результати  експериментальних

досліджень  4-х  алканів  н-гомологічного  ряду  (тридекан,  тетрадекан,

гексадан,  гептадекан)  трьома  незалежними  методами:  реологічним  та

оптичними – вимірювання анізотропії клиноподібного прошарку рідини, що

містить  ЕРК  шари,  і  прямий  більш  інформативний  метод  дослідження

дихроїзму електронних смуг поглинання «гостя».

Третя  частина  розповідає  про  молекулярно-статичстичну  модель,

використання цієї моделі для прогнозування властивостей ЕРК шарів.



ВИСНОВКИ

1. Експериментально,  3-ма  незалежними  методами  досліджено  та

встановлено  температурні  залежності  «рівноважної»  товщини  ЕРК

шарів  4  гомологів  (три-,  тетра-,  гекса-,  та  гептадекану)  ряду

нормальних алканів

2. За  використанням  молекулярно-статистичної  моделі  утворення  ЕРК

шарів  для  цих  гомологів  розраховано  теоретичні  температурні

залежності цієї товщини.

3. З  урахуванням  достатньої  узгодженості  таких  теоретичних  та

експериментальних  залежностей  за  цією  моделлю  проведено

розрахунок і прогнозування температурних залежностей

«рівноважної» товщини ЕРК шарів ще 7-мі гомологів ряду алканів.

4. Встановлено кількісну залежність – підвищення величини

«рівноважної»  товщини  ЕРК  шару  гомолога  від  довжини  його

молекули (номеру гомолога у ряді).
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